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JBGPV to nowa marka firmy JBG-2,
producenta rozwigzan w zakresie
urzadzen dla chtodnictwa i gastro-
nomii, oSwietlenia LED, kabin krioge-
nicznych.

Produkcja modutéw fotowolta-
icznych (pot. panele stoneczne,
panele fotowoltaiczne) jest dosko-
natym rozszerzeniem portfolio firmy
o kolejne wydajne i ekologiczne
rozwiagzania.

30 letnie doswiadczenie w projek-
towaniu i produkcji, wtasny park
maszynowy, dajg gwarancje naj-
wyzszej jakosci oferowanych urza-
dzen. Dowodem tego sa zadowoleni
klienci dziatajgcy na catym swiecie.

JBGPV is a new brand of the
JBG-2 company, a manufacturer of
solutions in the field of refrigeration
and gastronomy equipment, LED
lighting, and cryogenic cabins.

The production of photovoltaic
modules (solar panels) is
an excellent addition to the
company’s portfolio with even
more efficient and ecological
solutions.

30 years of experience in designing
and production, own machinery
stock guarantee the highest
quality of offered devices. Satisfied
customers operating all over the
world are the proof to these
sentences.

JBG PV ist eine neue Marke von
JBG-2 — einem Hersteller von
Lésungen im Bereich Mdébel fir
Kihlung und Gastronomie, LED-
Beleuchtung und Kryokabinen.

Die Produktion von
Photovoltaikmodulen passt perfekt
in das Portfolio des Unternehmens,
wodurch die hergestellten Losungen
noch effektiver und okologischer
werden.

30 Jahre Erfahrung in Design und
Produktion sowie unser eigener
Maschinenpark garantieren die
héchste Qualitdat der angebotenen
Geréte. Der Beweis dafir sind
zufriedene Kunden, die auf der
ganzen Welt tatig sind.



MODUL POLIKRYSTALICZNY
POLYCRYSTALLINE MODULE
POLYKRISTALLINES MODULL

MODUt MONOKRYSTALICZNY
MONOCRYSTALLINE MODULE
MONOKRISTALLINES MODULL




Moduty fotowoltaiczne zostaty zaprojektowane

i wykonane w Polsce. Wykwalifikowany dziat kon-
strukcyjny doktada wszelkich staran aby moduty
posiadaty jak najlepsze parametry przy zachowa-
niu najwyzszych swiatowych standarddw.

The photovoltaic modules are designed and made in Poland.
The qualified design department is making every effort to ensure
modules have the best parameters while maintaining the highest

world standards.

Die Photovoltaikmodule wurden entworfen und hergestellt in Polen.
Die qualifizierte Konstruktionsabteilung unternimmt alle Anstrengungen,
um sicherzustellen, dass die Module die besten Parameter aufweisen

und gleichzeitig die hochsten weltweiten Standards einhalten.




Aluminiowa rama grubosci 38 mm dla

wersji glass-backsheet i 42 mm w wer-
sji glass-glass podnoszgca sztywnosc

i wytrzymatos¢ modutu.

J-Box w klasie ochrony IP67 zapew-
niajgcej petna szczelnosc i odpornosé
na warunki atmosferyczne.

Napiecie systemowe 1500 V.

Ztacze MC4 zgodne z standardem
Swiatowym.

Ponadstandardowa precyzja wykona-
nia dzieki w petni zautomatyzowanej
linii produkcyijne;j.

6 stopniowa kontrola jakosci roztozo-
na na poszczegdlne etapy produkcji
zapewnia statg kontrole procesow.

Szyba z powtoka antyrefleksyjna
zmniejszajaca odbicie Swiatta dzieki
czemu wiecej fotondéw jest absorbo-
wanych przez modut. Zapewnia to
lepszy efekt fotowoltaiczny.

Przy produkcji stosowane sg tylko
ogniwa najwyzszej jakosci o wskazni-
ku FF > 0,75.

Aluminum frame — 38 mm thick
for glass-backsheet version
and 42 mm for glass-glass
version to increase stiffness
and strength of the module.

J-Box with IP67 protection class
ensuring complete tightness
and resistance to weather
conditions.

System voltage 1500 V.

MC4 connector — complies with
the world standard.

Above-standard manufacturing
precision thanks to fully
automated production line.

The 6-level quality control
divided into individual
production stages ensures
constant process control.

The anti-reflective coating

of the glass reduces light
reflection, allowing higher
photons absorption by the
module. This provides a better
photovoltaic effect.

Only the highest quality cells
used in the production process,
with FF > 0,75.

38 mm dicker Aluminiumrahmen
fur die glass-backsheet Version
und 42 mm fur die glass-glass
Version erhdhen die Stabilitat
und Bestandigkeit des Moduls.

J-Box nach Schutzklasse IP67
garantiert volle Dichtheit und
Witterungsbestandigkeit.

Systemspannung 1500 V.

Der MC4-Stecker entspricht
dem Weltstandard.

Uberdurchschnittliche
Verarbeitungsprazision
dank vollautomatischer
Produktionslinie.

Die 6-stufige Qualitatskontrolle,
die in einzelne
Produktionsstufen unterteilt ist,
gewahrleistet eine konstante
Prozesskontrolle.

Glas mit einer
Antireflexbeschichtung
reduziert die Lichtreflexion,
wodurch mehr Photonen vom
Modul absorbiert werden.
Dies sorgt fir einen besseren
Photovoltaikeffekt

In der Produktion werden nur
Zellen hochster Qualitét mit FF
> 0,75 verwendet.



Premium 72

JBG2-GF/72SBF

@& MODUL MONOKRYSTALICZNY
&€ MONOCRYSTALLINE MODULE
@ MONOKRISTALLINES MODULL

MOC - typowa wartosé
POWER - typical value
LEISTUNG - Ublicher Wert

5400 Pa /
2400 Pa

38

mm
SPRAWNOSC GRUBOSC
EFFICIENCY THICKNESS
LEISTUNGSFAHIGKEIT STARKE
Produkt polski

Made in Poland
Polnisches Produkt

Busbar

Technologia
Technology
Technologie

Napiecie systemowe
System voltage
Systemspannung

Odpornos¢
Resistance
Widerstand

Antyrefleks
Anti-Reflection Coating
Antireflex-Effekt

Glass-backsheet

jogpv.pl



LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI e LINEAR PERFORMANCE WARRANTY @ LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

Lat gwarancji na produkt
Year product warranty
Jahre Produktgarantie

Lat gwarancji na sprawnos¢
Year linear power warranty
Jahre Leistungsgarantie

RYSUNEK TECHNICZNY
ENGINEERING DRAWINGS @ TECHNISCHE ZEICHNUNG
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SPECYFIKACJA e SPECIFICATIONS ® SPEZIFIKATION
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CHARAKTERYSTYKA
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ® EIGENSCHAFTEN
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Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/mz2, 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/mz2, 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3

Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m?2, 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

JBG2-
MODEL MODEL MODELL
S S @ GF72SBF-410
Moc Power Leistung 410 Wp
Tolerancja mocy Power tolerance Leistungstoleranz 0/+49 W
Napigcie w punkcie Voltage at maximum Spannung am maximalen
! X . \" 42,41V
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt mpp
Prad w punkcie Current at maximum Strom am maximalen
N . . 1 976 A
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt MR
Napiecie obwodu Open Circuit Voltage Spannung im offenen v 49,63V
otwartego Stromkreis L
Prad zwarcia Short Circuit Current Kurzschlussspannung I 10,48 A
Tolerancja napiecia Power measurement Spannungstoleranz +/-3%
tolerance
Sprawnos$¢ modutu Module efficiency LelEngsEliligheli éts 20,78%
Modules

Dane mechaniczne

Mechanical Characteristics @ Angaben zur Mechanik

Wymiary Dimensions Abmessungen 1990 x 1001 x 38 mm
Waga Weight Gewicht 24 kg
A4R . Number and type  Anzahl und Art

llos¢ i typ ogniw of cell der Zellen 72, MONO, PERC, G1
Szyba Glass Scheibe Antireflex Solar Glass, 3,2 mm
Aluminium anodowane, czarna

Rama Frame Rahmen Anodized Aluminium Alloy, black
Eloxiertes Aluminium, Schwarz

1P67,

JBox JBox JBox 3 diody / diodes / Dioden
Kable i ztacze Quitpi @zlales amel - sloE und 4,0 mm?, 1000 mm, MC4

connector Anschluss

Encapsulant

c € ISO 9001:2015

Encapsulant Encapsulant EVA

JBG2- JBG2- JBG2- JBG2- JBG2- JBG2-
GF72SBF-405 GF72SBF-400 GF72SBF-395 GF72SBF-390 GF72SBF-385 GF72SBF-380
405 Wp 400 Wp 395 Wp 390 Wp 385 Wp 380 Wp
0/+4,9 W 0/+4,9 W 0/+4,9 W 0/+4,9 W 0/+4,9 W 0/+4,9 W
42,34V 42,29V 42,20V 421V 42,09V 41,89V

9,63 A 9,49 A 9,39 A 9,28 A 917 A 914 A
49,63V 49,61V 49,61V 49,61V 49,61V 49,61V

10,48 A 10,09 A 10,09 A 10,09 A 10,09 A 10,09 A
+/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3%

20,47% 20,16% 19,89% 19,64% 19,38% 19,22%

Wspétczynniki temperaturowe

Thermal Characteristics @ Temperatur-Faktoren

Temperaturowy wsk. Temperature Temperaturanzeige der

mocy maks. P coefficientof P maximalen Leistung P__ BED I
Temperaturowy wsk. spadek  Temperature Temperaturanzeige Reduktion

N L -0,33 %/K
napigcia otw. V__ coefficient of V__ offener Spannung V__
Temperaturowy wsk. wzrostu Temperature Temperaturanzeige 0,04 %/K

pradu zwarcia |__ coefficient of |__ Kurzschlussstrom-Anstieg |

. Irradiancja
1000 W/m? |rradiance
Bestrahlungsstérke

Temperatura celi
25°C Cell Temperature D AM=1,5
Zelltemperatur

STC:

JBG




Rainbow 72

JBG2-MF72BGN (BIPV)

@& MODUL MONOKRYSTALICZNY
&€ MONOCRYSTALLINE MODULE
@ MONOKRISTALLINES MODULL

picie 8,2
Wp mm

MOC - typowa wartos¢ GRUBOSC
POWER - typical value THICKNESS
LEISTUNG - Ublicher Wert STARKE
Produkt polski
- Made in Poland
Polnisches Produkt

Busbar

Napiecie systemowe
System voltage
1500 V  Systemspannung

m Odpornosé
Resistance

Widerstand

....................... Glass-Glass

Bez ramy
H No frame
o Ohne Rahmen




LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI e LINEAR PERFORMANCE WARRANTY @ LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

100% ! 12 25
Lat gwarancji na produkt 8%
Year product warranty

90%

Jahre Produktgarantie _
84%

Lat gwarancji na sprawnos¢ 80%
Year linear power warranty
Jahre Leistungsgarantie

RYSUNEK TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA

ENGINEERING DRAWINGS @ TECHNISCHE ZEICHNUNG ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ EIGENSCHAFTEN
IV Measurement
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SPECYFIKACJA e SPECIFICATIONS ® SPEZIFIKATION

Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/mz2, 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/mz2, 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3
Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m?2, 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

MODEL MODEL MODELL JBG2-MF72BGN-230 JBG2-MF72BGN-225 JBG2-MF72BGN-220 JBG2-MF72BGN-215 JBG2-MF72BGN-210
Moc Power Leistung 230 Wp 225 Wp 220 Wp 215 Wp 210 Wp
Tolerancja mocy Power tolerance Leistungstoleranz 0..+4,9 0...+4,9 0...+4,9 0..+4,9 0...+4,9
Napiecie w p_unkcie Voltage aF maximum Sp_annung am maximalen v 405 40,5 40,5 405 40,5
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt mpp

Prad w punkf:le Current at_ maximum Str_om am maximalen | 571 5,59 5,44 5,37 5,30
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt mEP)

Napigcie obwodu Spannung im offenen

Open Circuit Voltage A" 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

otwartego Stromkreis oc
Prad zwarcia Short Circuit Current Kurzschlussspannung I, 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63
Tolerancja napiecia Power measurement Spannungstoleranz +3% +-3% +3% +3% +-3%
tolerance
45 - Leistungsfahigkeit des
Sprawnos$¢ modutu Module efficiency Modules 11,85% 11,60% 11,29% 11,14% 11,00%

Dane mechaniczne

Wspétczynniki temperaturowe

Mechanical Characteristics @ Angaben zur Mechanik

Thermal Characteristics @ Temperatur-Faktoren

Wymiary Dimensions Abmessungen 1986 x 983 x 24 mm Temperaturowy wsk. Temperature Temperaturanzeige der .0.38 %/K
Waga Weight Gewicht 39kg mocy maks. P coefficientof P maximalen Leistung P__ § ©
Ilosz? ityp Number and Anzahl und Art 72, MONO, BiFi, M2 Temperaturowy wsk. spadek TempAeArature Temperaturanzeige Reduktion 0,33 %/K
ogniw type of cell der Zellen napigcia otw. V__ coefficient of V offener Spannung V__

Szyba Glass Scheibe 4,0 mm x 2 Temperaturowy wsk. wzrostu Temperature Temperaturanzeige 0,04 %/K
Rama Frame Rahmen Bez ramy/No frame/Ohne Rahmen pradu zwarcia |_ coefficient of I__ Kurzschlussstrom-Anstieg | ’

JBox JBox JBox 1P67,

3 diody / diodes / Dioden

Output cables Kabel und

2
and connector Anschluss EOmIL000mmIMES

Kable i ztacze Irradiancja

1000 W/m? |rradiance
Bestrahlungsstérke

Temperatura celi
25°C Cell Temperature D AM=1,5
Zelltemperatur

Encapsulant Encapsulant Encapsulant EVA STC:

Kolor powtoki Coating color Beschichtungsfarbe RAL 9006

CQ socsmsan JBG




Standard 60

JBG2-MF60SBF

@& MODUL MONOKRYSTALICZNY
&€ MONOCRYSTALLINE MODULE
@ MONOKRISTALLINES MODULL

MOC - typowa wartosc
POWER - typical value
LEISTUNG - Ublicher Wert

5400 Pa /
2400 Pa

38

mm
SPRAWNOSC GRUBOSC
EFFICIENCY THICKNESS
LEISTUNGSFAHIGKEIT STARKE
Produkt polski

Made in Poland
Polnisches Produkt

Busbar

Technologia
Technology
Technologie

Napiecie systemowe
System voltage
Systemspannung

Odpornos¢
Resistance
Widerstand

Antyrefleks
Anti-Reflection Coating
Antireflex-Effekt

Glass-backsheet

jogpv.pl



LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI e LINEAR PERFORMANCE WARRANTY @ LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

100%
Lat gwarancji na produkt 8%

Year product warranty

90%
Jahre Produktgarantie 0 _
84%

Lat gwarancji na sprawnos¢ 80%
Year linear power warranty
Jahre Leistungsgarantie

RYSUNEK TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA

ENGINEERING DRAWINGS @ TECHNISCHE ZEICHNUNG ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ EIGENSCHAFTEN
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SPECYFIKACJA e SPECIFICATIONS ® SPEZIFIKATION

Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/m?2, 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/m?, 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3
Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m?2, 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

MODEL MODEL MODELL JBG2-MF60SBF-320 JBG2-MF60SBF-315 JBG2-MF60SBF-310 JBG2-MF60SBF-305 JBG2-MF60SBF-300
Moc Power Leistung 320 Wp 315 Wp 310 Wp 305 Wp 300 Wp
Tolerancja mocy Power tolerance Leistungstoleranz 0/+49 W 0/+49 W 0/+4,9 W 0/+49 W 0/+49 W
Napiecie w punkcne Voltage aF maximum Sp.annung am maximalen v 33v 33,50V 3315V 3225V 3192V
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt mpp

Prad w punkf:le Current at' maximum Str'om am maximalen | 942 A 9,41A 9,40 A 9,43 A 0,42 A
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt (72

Napiecie obwodu Spannung im offenen

Open Circuit Voltage vV 39,92V 39,92V 39,92V 39,92V 39,92V

otwartego Stromkreis oc

Prad zwarcia Short Circuit Current Kurzschlussspannung Iu 977 A 977 A 9,77 A 977 A 977 A

Tolerancja napiecia Power measurement Spannungstoleranz +/-3% +/-3% +/-3% +-3% +/-3%
tolerance

Sprawnos¢ modutu Module efficiency ersiimeriFlie i des 19,65% 19,34% 1912% 18,66% 18,45%

Modules

Dane mechaniczne

Wspétczynniki temperaturowe
Mechanical Characteristics @ Angaben zur Mechanik

Thermal Characteristics @ Temperatur-Faktoren

Wymiary Dimensions Abmessungen 1654 x 989 x 38 mm Temperaturowy wsk. Temperature Temperaturanzeige der L0.381%/K
Waga Weight Gewicht 18 kg mocy maks. P coefficientof P maximalen Leistung P__ g
o . Number and type  Anzahl und Art Temperaturowy wsk. spadek  Temperature Temperaturanzeige Reduktion
e Digfe @iy of cell der Zellen CUIMCHONEERCE M2 napigcia otw. V__ coefficient of V__ offener Spannung V__ 0,33 %/K
Szyba Glass Scheibe Antireflex Solar Glass, 3,2 mm Temperaturowy wsk. wzrostu Temperature Temperaturanzeige 0.04 %/K
Aluminium anodowane, srebrna pradu zwarcia |__ coefficient of |__ Kurzschlussstrom-Anstieg | ’
Rama Frame Rahmen Anodized Aluminium Alloy, silver

Eloxiertes Aluminium, Silber
1P67,

JBox JBox JBox 3 diody / diodes / Dioden
. Irradiancja Temperatura celi
Kable i ztacze ao:épclgnc:ebétejr iigs:]ﬁ;g 4,0 mm?, 1000 mm, MC4 STC: 1000 W/m? |rradiance 25°C Cell Temperature D AM=1,5
Bestrahlungsstérke Zelltemperatur
Encapsulant Encapsulant Encapsulant EVA

CQ socsmsan JBG




Window Std 72

JBG2-MF/72BGF

Sky Std 72

JBG2-MF72BGN

@& MODUL MONOKRYSTALICZNY
&€ MONOCRYSTALLINE MODULE
@ MONOKRISTALLINES MODULL

380 42/26
Wp mm

MOC - typowa wartos¢ SPRAWNOSC GRUBOSC
POWER - typical value EFFICIENCY THICKNESS
LEISTUNG - Ublicher Wert LEISTUNGSFAHIGKEIT STARKE

Produkt polski
Made in Poland
Polnisches Produkt

Busbar

Technologia
Technology

PERC Technologie

Napiecie systemowe

’ System voltage
1500 V  Systemspannung
J R Antyrefleks
\: Anti-Reflection Coating
/ \\

Antireflex-Effekt

— 4 —————+-

"4 BiFacial

....................... Glass-Glass

Bez ramy
i No frame
< Ohne Rahmen

jbgpv.pl



LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI e LINEAR PERFORMANCE WARRANTY @ LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

Lat gwarancji na sprawnos¢
Year linear power warranty
Jahre Leistungsgarantie

RYSUNEK TECHNICZNY
ENGINEERING DRAWINGS @ TECHNISCHE ZEICHNUNG

983

1987

SPECYFIKACJA e SPECIFICATIONS ® SPEZIFIKATION

100% ! 12 25
Lat gwarancji na produkt 8%
Year product warranty
Jahre Produktgarantie 90%
84% ‘
80%

CHARAKTERYSTYKA
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ® EIGENSCHAFTEN

IV Measurement

—— Power —— |-V Curve
+ 400

104 1000 wim:

91

81 800 wim: 1 300

71
<L g 600 i z
P =
g 5] 1200 8
34 400w s

3 100

21 200w

1] \

0 10 20 30 40 50

Voltage [V]

Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/m?2, 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/m?, 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3

Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m?2, 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

JBG2-MF72BGN-380

JBG2-MF72BGN-375

JBG2-MF72BGN-370

JBG2-MF72BGN-365

JBG2-MF72BGN-360

[OREE RICRER RICRELL JBG2-MF72BGF-380 JBG2-MF72BGF-375 JBG2-MF72BGF-370 JBG2-MF72BGF-365 JBG2-MF72BGF-360
Moc Power Leistung 380 Wp 375 Wp 370 Wp 365 Wp 360 Wp
Tolerancja mocy Power tolerance Leistungstoleranz 0/+49 W 0/+49 W 0/+49 W 0/+49 W 0/+49 W
Napiecie w punkcne Voltage aF maximum Sp.annung am maximalen v 40,64V 40,44V 39,60 V 39,25V 40,65V
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt mpp
Prad w punkf:le Current at' maximum Str'om am maximalen | 9,36 A 9,27A 0,34 A 9,34A 8,86 A
maksymalnej mocy power point Leistungspunkt (72
Napiecie obwodu Open Circuit Voltage Spannung im offenen v 4730V 4730V 4730V 4730V 4730V
otwartego Stromkreis oc
Prad zwarcia Short Circuit Current Kurzschlussspannung Iu 9,81A 9,81A 9,81A 9,81A 9,81A
Tolerancja napiecia Power measurement Spannungstoleranz +/-3% +/-3% +/- 3% +/-3% +/-3%
tolerance
Sprawnos¢ modutu Module efficiency ersiimeriFlie i des 19,51% 19,22% 18,97% 18,80% 18,47%

Modules

Dane mechaniczne

Mechanical Characteristics @ Angaben zur Mechanik

1993 x 989 x 42 mm

Wymiary Dimensions Abmessungen 1987 x 983 x 26 mm
Waga Weight Gewicht 26/24kg
a4f A Number and type  Anzahl und Art

llos¢ i typ ogniw of cell der Zellen 72, MONO, PERC, M2
Szyba Glass Scheibe Antireflex Solar Glass, 2 x 2 mm
Aluminium anodowane, srebma/ Bez ramy

Rama Frame Rahmen Anodized Aluminium Alloy, silver / No frame
Eloxiertes Aluminium, Silber / Ohne Rahmen

P67,

JBox JBox JBox 3 diody / diodes / Dioden
Kable i ztacze iz GRS 18 U 4,0 mm?, 500 mm, MC4

and connector Anschluss
Encapsulant Encapsulant Encapsulant POE

c € ISO 9001:2015

Wspétczynniki temperaturowe

Thermal Characteristics @ Temperatur-Faktoren

Temperaturowy wsk.

Temperature

Temperaturanzeige der

mocy maks. P coefficientof P maximalen Leistung P__ BED I
Temperaturowy wsk. spadek  Temperature Temperaturanzeige Reduktion

N o -0,33 %/K
napigcia otw. V__ coefficient of V__ offener Spannung V__
Temperaturowy wsk. wzrostu Temperature Temperaturanzeige 0,04 %/K

pradu zwarcia |__

STC:

coefficient of |__

. Irradiancja
1000 W/m? |rradiance
Bestrahlungsstérke

Kurzschlussstrom-Anstieg |

Temperatura celi
25°C Cell Temperature D AM=1,5
Zelltemperatur

JBG




Window Std 60

JBG2-MF60OBGF

Sky Std 60

JBG2-MF60BGN

@& MODUL MONOKRYSTALICZNY
&€ MONOCRYSTALLINE MODULE
@ MONOKRISTALLINES MODULL

320 42/26
Wp mm

MOC - typowa wartos¢ SPRAWNOSC GRUBOSC
POWER - typical value EFFICIENCY THICKNESS
LEISTUNG - Ublicher Wert LEISTUNGSFAHIGKEIT STARKE

Produkt polski

- Made in Poland
Polnisches Produkt

Busbar

Technologia
Technology

PERC Technologie

Napiecie systemowe

N ’ System voltage
g 1500 V Systemspannung
S Antyrefleks
\: Anti-Reflection Coating
A Antireflex-Effekt

"4 BiFacial

....................... Glass-Glass

Bez ramy
i No frame
< Ohne Rahmen

jbgpv.pl



LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI e LINEAR PERFORMANCE WARRANTY @ LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

100% ! 12 25
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Year linear power warranty
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SPECYFIKACJA e SPECIFICATIONS ® SPEZIFIKATION

Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/m?2, 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/m?, 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3
Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m?2, 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

Tolerancja mocy

Napiecie w punkcie
maksymalnej mocy

Prad w punkcie
maksymalnej mocy

Napiecie obwodu
otwartego

Prad zwarcia

Tolerancja napiecia

Sprawnos¢ modutu

MODEL

Power

Power tolerance

Voltage at maximum
power point

Current at maximum
power point

Open Circuit Voltage

Short Circuit Current

Power measurement
tolerance

Module efficiency

Dane mechaniczne

Mechanical Characteristics @ Angaben zur Mechanik

Wymiary
Waga
llos¢ i typ ogniw

Szyba

Rama

JBox

Kable i ztgcze

Encapsulant

JBG2-MF60BGN-320

RICRELL JBG2-MF60BGF-320
Leistung 320 Wp
Leistungstoleranz 0/+49 W
Spannung am maximalen

Leistungspunkt Vioen 3380V
Strom am maximalen

Leistungspunkt oo s
Spannung im offenen v 39,44V
Stromkreis oc
Kurzschlussspannung I 9,80 A
Spannungstoleranz +/-3%
Leistungsfahigkeit des 19,8%

Modules

1676 x 989 x 42 mm /

Dimensions Abmessungen 1670 x 983 x 26 mm

Weight Gewicht 22/20kg

Number and type  Anzahl und Art 60, MONO, PERC, M2
of cell der Zellen

Glass Scheibe Antireflex Solar Glass, 2 x 2 mm

Aluminium anodowane, srebma/ Bez ramy

Frame Rahmen Anodized Aluminium Alloy, silver / No frame

Eloxiertes Aluminium, Silber / Ohne Rahmen

IP67,

JBox JBox 3 diody / diodes / Dioden

Output cables Kabel und 4,0 mm?, 500 mm, MC4
and connector Anschluss

Encapsulant

c € ISO 9001:2015

Encapsulant

POE

JBG2-MF60BGN-315
JBG2-MF60BGF-315

JBG2-MF60BGN-310
JBG2-MF60BGF-310

JBG2-MF60BGN-305
JBG2-MF60BGF-305

JBG2-MF60BGN-300
JBG2-MF60BGF-300

315 Wp 310 Wp
0/+4,9 W 0/+4,9 W
33,50V 3315V
9,41A 9,40 A
39,44V 39,44V
9,80 A 9,80 A
+-3% +/-3%
19,22% 19,00%

Wspétczynniki temperaturowe

305 Wp 300 Wp
0/+4,9 W 0/+4,9 W
32,25V 31,92V
9,43 A 9,42 A
39,44V 39,44V
9,80 A 9,80 A
+/-3% +/-3%
18,54% 18,33%

Thermal Characteristics @ Temperatur-Faktoren

Temperaturowy wsk.
mocy maks. P

Temperature
coefficient of P__

x x

Temperaturowy wsk. spadek
napigcia otw. V__

Temperature
coefficient of V__

Temperaturowy wsk. wzrostu
pradu zwarcia |__

Temperature
coefficient of |__

. Irradiancja
1000 W/m? |rradiance
Bestrahlungsstérke

STC:

Temperaturanzeige der

maximalen Leistung P 038 %K
Temperaturanzeige Reduktion 0,33 %/K
offener Spannung V.,

Temperaturanzeige 0,04 %/K

Kurzschlussstrom-Anstieg |

Temperatura celi
25°C Cell Temperature D AM=1,5
Zelltemperatur

JBG




View G 40

JBG2-MF60SBF

@& MODUL MONOKRYSTALICZNY
&€ MONOCRYSTALLINE MODULE
@ MONOKRISTALLINES MODULL

215 g 11,2 26
Wp %

mm

MOC - typowa wartos¢ SPRAWNOSC GRUBOSC
POWER - typical value EFFICIENCY THICKNESS
LEISTUNG - Ublicher Wert LEISTUNGSFAHIGKEIT STARKE

Produkt polski
- Made in Poland
Polnisches Produkt
5 | Busbar
Technologia
Technology

PERC Technologie
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System voltage
1500 V  Systemspannung
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Anti-Reflection Coating
Antireflex-Effekt

e BiFacial
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LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI e LINEAR PERFORMANCE WARRANTY @ LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

Lat gwarancji na produkt
Year product warranty
Jahre Produktgarantie

Lat gwarancji na sprawnos¢
Year linear power warranty
Jahre Leistungsgarantie
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CHARAKTERYSTYKA
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ® EIGENSCHAFTEN

IV Measurement

—— Power —— |-V Curve
1000 win:
10
200
800 wir:
8
—_ 150
) 600 wir 3
£ ]
g H
3 . 400 wip 100 8

o 5 10 15 20 25
Voltage [V]

Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/m?2, 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/m?, 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3

Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m?2, 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

MODEL
Moc Power

Tolerancja mocy Power tolerance
Napigcie w punkcie maksymalnej mocy Voltage at maximum power point
Prad w punkcie maksymalnej mocy Current at maximum power point
Napiecie obwodu otwartego Open Circuit Voltage
Prad zwarcia Short Circuit Current
Tolerancja napiecia Power measurement tolerance

Sprawnos$¢ modutu Module efficiency

Dane mechaniczne

Mechanical Characteristics @ Angaben zur Mechanik

Wymiary Dimensions Abmessungen 1685 x 989 x 38 mm

Waga Weight Gewicht 18 kg
A48 . Number and type  Anzahl und Art

llos¢ i typ ogniw of cell der Zellen 40, MONO, PERC, M2

Szyba Glass Scheibe Antireflex Solar Glass, 2 x 2 mm

Bez ramy

Rama Frame Rahmen No frame

Ohne Rahmen

1P67,

JBox JBox JBox 3 diody / diodes / Dioden

Kable i zlacze (Ol eE1ES et el 4,0 mm2, 500 mm, MC4

and connector Anschluss
Encapsulant Encapsulant Encapsulant POE

c € ISO 9001:2015

MODELL JBG2-MHG60SBF-215
Leistung 215 Wp
Leistungstoleranz 0/+49 W
Spannung am maximalen Leistungspunkt Vmpu 22,10V
Strom am maximalen Leistungspunkt Impp 9,83A
Spannung im offenen Stromkreis V.. 27,20V
Kurzschlussspannung I 10,31A
Spannungstoleranz +/-3%
Leistungsfahigkeit des Modules 11,20%

Wspétczynniki temperaturowe

Thermal Characteristics @ Temperatur-Faktoren

Temperaturowy wsk. Temperature Temperaturanzeige der

mocy maks. P coefficientof P maximalen Leistung P__ R/ 7S
Temperaturowy wsk. spadek  Temperature Temperaturanzeige Reduktion

N L -0,30 %/K
napigcia otw. V__ coefficient of V__ offener Spannung V__
Temperaturowy wsk. wzrostu Temperature Temperaturanzeige 0,05 %/K

pradu zwarcia |_ coefficient of |__ Kurzschlussstrom-Anstieg |

. Irradiancja
1000 W/m? |rradiance
Bestrahlungsstérke

Temperatura celi
25°C Cell Temperature c) AM=1,5
Zelltemperatur

STC:

JBG




PRAWIDLOWY DOBOR

Komponenty kazdej instalacji fotowoltaicznej powinny by¢ dobrane
z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu montazu i uzyt-
kowania:

. nastonecznienie,

. miejsce posadowienia,

. wielkos¢ instalacji,

. typ instalacji (off grid / on grid),

. dobowa charakterystyka zapotrzebowania na energie elek-
tryczna.

To tylko niektdre z waznych elementéw uktadanki.

Waznym, czesto lekcewazonym przez branze czynnikiem wptywa-

jacym na szybkosc¢ zwrotu z inwestycji w uktad PV jest jego spraw-
nos¢ w zaleznosci od temperatury urzadzenia.

Najwiekszy udziat produkcji energii elektrycznej w roku przypada
na okres kwiecien-wrzesien i z racji wydtuzonego dnia wynosi on
okoto 75% catkowitego czasu pracy modutéw.

75% uzyskow przypada na okres wysokiej temperatury pracy
modutu — wysoka temperatura niekorzystnie wptywa na genero-
wanag moc. Przy wyborze panelu nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na wydajnos¢ podczas wystepowania wysokiej temperatury pracy.

Moduty JBGPV posiadaja najlepsze wskazniki temperaturowe
- spadku mocy przy wzroscie temperatury. Srednio 8% mniejsze
straty w stosunku do konkurencyjnych rozwigzan. Przektada sie
to bezposrednio na lepszg sprawnosc¢ energetyczng i szybszy
zwrot inwestycji.

Nalezy pamietac, ze kazda instalacja bedzie tak dobra jak jej naj-
stabszy komponent.




PORADNIK - O CZYM WARTO

PAMIETAC — DOBRA PRAKTYKA

CERTYFIKATY

Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ certyfikowane,
dostarczone przez sprawdzonego producenta.

POLACZENIA

Zawsze nalezy stosowac ztaczki tego samego typu i producenta co
ma zabezpieczyc przed powstaniem tuku elektrycznego. W szcze-
gdlnosci nie nalezy taczy¢ ztaczek réznych typéw np. MC4 z H4

OGRANICZNIK PRZEPIEC

Instalacja fotowoltaiczna musi by¢ zabezpieczona przed przepie-
ciami i sprzezeniami, bez wzgledu na to czy system jest objety
ochrong odgromowa, czy nie.

Jesli uktad nie jest wyposazony w instalacje piorunochronna nalezy
stosowac ograniczniki przepie¢ (SPD) typu 2 klasy C, po stronie
DC ogranicznik (SPD) powinien by¢ zainstalowany jak najblizej
inwertera. W przypadku kiedy odlegtos¢ paneli PV od inwertera jest
wieksza niz 10m nalezy stosowac¢ dwa SPD — na wejsciu inwertera
oraz przy panelach PV.

Po stronie AC SPD powinny by¢ dedykowane do sieci 230/400 V.

Jesli budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronna stosuje
sie SPD typu 1 klasy B.

Ogdlne zasady stosowania ochrony przeciwprzepieciowej dla sys-
temdw fotowoltaicznych zawiera norma PN-EN 61173:2002

POMIARY ELEKTRYCZNE

Bezwzglednie nalezy wykonad pomiary rezystancji izolacji, ktére
majg zapobiec przed wystgpieniem pozaru.

Po stronie DC w praktyce wiasciwe wartosci wynosza 100 mQ dla
suchej instalacji oraz 10 mQ dla instalacji mokrej.

Po stronie AC napiecie nie moze wynosi¢ wiecej niz 500 V oraz
wartos¢ pomiaru nie moze przekraczac 500 V a rezystancja 1 mQ.

Wazne — napiecie testu nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnego
napiecia dla urzadzern — modutu PV, zabezpieczen. Nalezy pamie-
tac¢ o wyjeciu na czas testu ogranicznikéw przepiec¢ oraz sprawdzic¢
ich zakres.

MOMENT DOKRECANIA

Nalezy przestrzegac zalecanego przez producentéw witasciwego
momentu dokrecania. Wtasciwe dokrecenie elementéw zabezpie-
cza je przed mechanicznym uszkodzeniem a w przypadku potaczen
elektrycznych przed powstaniem tuku elektrycznego.

Nalezy stosowac klucz dynamometryczny — ztg praktyka jest wyko-
rzystywanie np. wkretarek.

B OCHRONA PRZEWODOW

Nie witasciwe prowadzenie i ochrona przewoddw elektrycznych
moze spowodowac uszkodzenie instalacji oraz wystgpienie zagro-
zenie pozarowego.

Nalezy:

. stosowad kanaty kablowe bez ostrych krawedzi, na dachach
ptaskich stosowac kanaty wykonane z metalu,

. na dachach skosnych przewody powinny by¢ uktadane
pionowo,

. na dachach krytych materiatami tatwo palnymi — papa, gont
bitumiczny itp. nalezy zachowac min. 10 cm odstepu nad
pokryciem dachu,

. przewody pod modutami nie moge zwisac¢ swobodnie, musza
by¢ zawsze przymocowane do ramy modutu z zachowaniem
odciagzenia,

. stosowac promienie giecia nie mniejsze niz 4 x @ przewodu,

. przewody muszg byc¢ luZzno utozone, bez naprezania oraz nie
moga by¢ obcigzone mechanicznie.

I OCHRONA ODGROMOWA

Elementy instalacji fotowoltaicznej powinny zosta¢ zabezpieczone
przed skutkami wytadowan atmosferycznych. Montaz instalacji
odgromowej w celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej powi-
nien zosta¢ poprzedzony oceng ryzyka zgodnie z normg PN-EN-
62305-2:2012

W przypadku, w ktérym budynek nie jest wyposazony w instalacje
odgromowa nie ma koniecznosci wyposazania go w ww. instalacje.
Jezeli jednak instalacja odgromowa bedzie wykonywana powinna
obejmowac zaréwno instalacje PV jak réwniez budynek.

Podczas wykonywania instalacji odgromowej nalezy pamietac
o stosowaniu odstepdéw izolacyjnych zapobiegajgcych iskrzeniu
oraz powstawaniu tuku elektrycznego zgodnie ze wzorem:

Sz k*(k/k )l
gdzie:
S - minimalny odstep izolacyjny,
k - wspétczynnik uzalezniony od klasy ochrony LPS,
k_ - wspdtczynnik odstepu izolacyjnego uzalezniony od materiatu,
k_ - wspétczynnik uzalezniony od rozptywu pradu w przewodach,
| - dtugos¢ w metrach wzdtuz zwodu lub przewodu odprowadzajgcego od punktu,

w ktérym jest rozpatrywany odstep izolacyjny do punktu najblizszego potacze-
nia wyréwnawczego

oraz zgodnie z norma PN-EN 62305-3:2011.

I OZNACZENIA

Oznaczenie instalacji pozwala na tatwa identyfikacje jej komponen-
téw. Bardzo istotnym jest oznaczenie sposobu zasilania obiektu
szczegdlnie w przypadku akcji gasniczej czy ratunkowej. Stuzby
ratunkowe muszag by¢ poinformowane o tym, ze budynek jest
wyposazony w instalacje PV po to by mogty odpowiednio przygoto-
wac sie do przeprowadzenia akgcji.



PROPER SELECTION

The components of each photovoltaic installation should be
selected taking into account the conditions existing at the place of
installation and use:

. insolation,
. location,
. installation size,

. type of installation (off grid / on grid),
. daily characteristics of electricity demand.
These are just some of the important pieces of the puzzle.

An important factor, often neglected by the industry affecting
the rate of return on investment in a PV system is its efficiency
depending on the temperature of the device.

The highest share of electricity production in the year is in the April-
September period and due to the extended day, it is approximately
75% of the total operating time of the modules.

75% of the yields fall on the period of the module’s high operating
temperature — high temperature negatively affects the power
generation. During the selection process, special attention should
be paid to performance at high operating temperatures.

JBGPV modules have the best temperature index- the lowest
decrease in power with increasing temperature. On average 8%
smaller losses than the competitive solutions. It translates directly
into better energy efficiency and a faster return on investment.

Keep in mind that any installation will be only as good as its
weakest component.




GUIDE- GOOD PRACTICES-
WHAT YOU SHOULD

REMEMBER

CERTYFICATES

All components of the system should be cerified, provided by
reliable manufacturer.

CONNECTIONS

Always use couplings of the same type and manufacturer, to
protect against the formation of an electric arc. Especcially do not
combine connectors of different types, eg MC4 with H4.

PROTECTION

The photovoltaic installation must be protected against
overvoltages and feedbacks, whether or not the system is
equipped with lightning protection or not.

If the system is not equipped with lightning protection, use type
2 class C surge arresters (SPD). The DC side Limiter (SPD) should
be installed as close as possible to the inverter. Where the distance
between the PV panels and the inverter is greater than 10 m, two
SPDs should be used — at the inverter input and in the vicinity of PV
panels.

On the AC side, SPDs should be dedicated to 230 / 400 V mains.
If the building is equipped with a lightning protection system, use
Type 1Class B SPDs.

General rules for applying surge protection to systems

solar panels are included in the PN-EN 61173:2002 norm.

ELECTRICAL MEASUREMENTS
Insulation resistance measurements must be performed as it can
cause fire.

On the DC side, the actual values are 100 mQ for dry installation
and 10 mQ for wet installation.

On the AC side, the voltage must not exceed 500 V and the
measurement value must not exceed 500 V and the resistance
1mQ.

Important — the test voltage must not exceed the allowable voltage
for devices — PV module and protection. Please, remember to
remove the surge protectors for the duration of the test and check
their range.

TIGHTENING TORQUE

Manufacturer’s tightening torque recommendations must be
followed. Proper tightening of the elements secures them against
mechanical damage and in the case of wired connections against
electric arc.

Use a torque wrench - it is a bad practice to use electric
screwdrivers.

I CABLE PROTECTION

Improper routing and protection of electric wires can damage the
installation and cause a fire hazard.

Keep in mind:

. use cable ducts without sharp edges on flat roofs metal
channels should be used,

. on sloping roofs, cables should be laid perpendicularly

. on roofs covered with easily flammable materials — roofing
felt, bituminous shingles etc. a minimum of 10 cm gap above
roof covering,

. the cables under the modules cannot hang freely, they must
always be attached to the module’s frame with strain limit in
mind

. use bending radius of not less than 4 x cable @

. cables must be laid loosely, without tension and cannot be
mechanically loaded.

I LIGHTNING PROTECTION

Elements of the photovoltaic installation should be secured against
the effects of lightning. Installation assembly lightning protection to
protect the photovoltaic installation should be preceded by a risk
assessment following PN-EN-62305-2:2012

In the case where the building is not equipped with an installation
it is not necessary to equip it with the above — mentioned
installation. However, if the lightning protection system is to be
installed, it should include both the PV system and the building.

Remember when installing the lightning protection to use insulation
clearances to prevent sparking and the formation of an electric arc
according to the formula:

S 2k*(k /K, )l
where:
S - minimum insulation distance,
k. - factor depending on the LPS protection class,
k_ - insulation distance factor depending on the material,
k_ - coefficient depending on the current flow in the conductors,

| - length in meters along the air terminal or discharge pipe from the point, where
the insulating distance to the point of the nearest equipotential bonding is
considered

and following PN-EN 62305-3: 2011.

I MARKINGS

The marking of the installation allows easy identification of its
components.

It is very important to mark the method of powering the facility
especially in the case of firefighting or rescue operations. Rescue
services must be informed that the building is equipped with
a PV installation so that they can properly prepare to carry out the
operation.



RICHTIGE AUSWAHL

Die Komponenten jeder Photovoltaikanlage sollten unter
Berlicksichtigung der Bedingungen des Standorts und der
Nutzungsbedingungen ausgewaéhlt werden:

. Sonneneinstrahlung,

. Standort,

. Anlagengrofe,

. Anlagentyp (off grid / on grid),

. Tagliche Merkmale des elektrischen Energiebedarfs.
Dies sind nur einige der wichtigen Teile des Puzzles.

Ein wichtiger, von der Branche oft ignorierter Faktor, der sich auf
die Rendite einer Investition in ein PV-System auswirkt, ist seine
Effizienz in Abhangigkeit von der Temperatur des Geréts.

Der groBte Anteil der Stromerzeugung in einem Jahr fallt auf den
Zeitraum April bis September und macht aufgrund des verlangerten
Tages etwa 75% der Gesamtbetriebszeit der Module aus.

75% der Ertrage werden in der Zeit der hohen Betriebstemperatur
des Moduls erzielt - eine hohe Temperatur wirkt sich negativ auf
die erzeugte Leistung aus. Bei der Auswahl eines Panels sollte
besonders auf die Leistung bei hohen Betriebstemperaturen
geachtet werden.

JBGPV-Module haben die besten Temperaturanzeigen fir
Leistungsabfall mit steigender Temperatur. Im Durchschnitt 8%
weniger Verluste im Vergleich zu Konkurrenzlésungen. Dies fiihrt
direkt zu einer besseren Energieeffizienz und einer schnelleren
Amortisation.

Es ist zu beachten, dass jede Anlage nur so gut ist wie ihre
schwachste Komponente.




ANLEITUNG - ETWAS, AN DAS
MAN SICH ERINNERN SOLLTE

- GUTE PRAXIS

B ZERTIFIKATE

Alle Anlagenkomponenten sollten zertifiziert und von einem
verifizierten Hersteller bereitgestellt werden.

VERBINDUNGEN

Verwenden Sie zum Schutz vor dem elektrischen Lichtbogen immer
Steckverbinder desselben Typs und Herstellers. Kombinieren
Sie insbesondere keine Steckverbinder unterschiedlicher Typen,
z.B. MC4 mit H4.

UBERSPANNUNGSABLEITER

Die Photovoltaikanlage muss vor Uberspannungen und
Kupplungen geschiitzt werden, unabhéangig davon, ob die Anlage
blitzgeschiitzt ist oder nicht.

Wenn das System nicht mit Blitzschutz ausgestattet ist, sollten
Uberspannungsableiter (SPD) Typ 2 der Klasse C verwendet
werden, auf der DC-Seite sollte der Ableiter (SPD) so nahe wie
moglich am Inverter installiert werden. Wenn der Abstand zwischen
den PV-Paneelen und dem Inverter gréBer als 10 m ist, sollten
zwei SPDs verwendet werden — am Invertereingang und an den
PV-Paneelen.

Auf der AC-Seite sollten die SPDs fiir 230/400 V-Netze vorgesehen
sein.

Wenn das Geb&dude mit einem Blitzschutzsystem ausgestattet ist,
wird SPD vom Typ 1 Klasse B verwendet.

Allgemeine Regeln fir die Anwendung des
Uberspannungsschutzes fiir Photovoltaikanlagen sind in der Norm
PN-EN 61173:2002 enthalten.

ELEKTRISCHE MESSUNGEN

Es ist unbedingt erforderlich, den Isolationswiderstand zu messen,
da dieser zu Bréanden fiihren kénnen.

Auf der Gleichstromseite betragen in der Praxis die korrekten
Werte 100 mQ fiir eine Trockeninstallation und 10 mQ fiir eine
Nassinstallation.

Auf der Wechselstromseite darf die Spannung und der Messwert
500 V und der Widerstand 1 mQ nicht tiberschreiten.

Wichtig — die Priifspannung darf die zuldassige Spannung fir Gerate
— PV-Modul, Schutzvorrichtungen — nicht liberschreiten. Denken
Sie daran, die Uberspannungsableiter widhrend des Tests zu
entfernen und ihre Reichweite zu lberpriifen.

ANZUGSDREHMOMENT

Das von den Herstellern empfohlene korrekte Anzugsdrehmoment
ist zu beachten. Das korrekte Anziehen der Elemente verhindert
mechanische Beschadigungen und bei elektrischen Verbindungen
die Bildung eines Lichtbogens.

Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel — es ist eine schlechte
Praxis, beispielsweise einen Schraubendreher zu verwenden.

I KABELSCHUTZ

UnsachgemaB Platzierung und Schutz der elektrischen Leitungen

kann die Anlage beschadigen und eine Brandgefahr verursachen.

Empfohlen wird:

. Verwenden Sie Kabelkanadle ohne scharfe Kanten, auf den
flachen Dachern sollten Metallkanale verwendet werden;

. Auch schrdagen Déachern sollten Kabel vertikal verlegt werden;

. Auf Dachern, die mit entflammbaren Materialien (wie
Dachpappe oder bitumindse Schindel usw.) bedeckt sind,
sollte mindestens 10 cm Abstand iiber der Dachabdeckung
gehalten werden;

. Die Kabel unter den Modulen diirfen nicht frei hdngen, sie
miissen immer am Modulrahmen mit gehaltenen Linderung
befestigt sein;

. Verwenden Sie Biegeradien von mindestens 4 x Kabel-@;

. Kabel miissen locker, spannungsfrei verlegt und mechanisch
nicht belastet werden;

I BLITZSCHUTZ

Elemente der Photovoltaikanlage sollten gegen die
Auswirkungen von Blitzen gesichert werden. Die Installation des
Blitzschutzsystems zum Schutz der Photovoltaikanlage sollte einer
Risikobewertung gemaB PN-EN-62305-2:2012 vorausgegangen
sein.
Im Falle, wenn das Gebdude mit einem Blitzschutzsystem nicht
ausgestattet ist, muss es nicht mit der oben genannten Installation
ausgestattet werden.
Wenn der Blitzschutzsystem jedoch installiert wird, sollte es sowohl
die PV-Anlage als auch das Gebaude abdecken.
Um die Funkenbildung und Lichtbogenbildung zu vermeiden,
verwenden sie bei der Installation des Blitzschutzsystems die
Isolationsliicken gemaB der Formel:
Sz2k*k/k )l
wobei:

S - Mindestisolationsabstand,

k; - Faktor — von der LPS-Schutzklasse abhéangig,

k,, - Faktor — vom Strommfluss in den Leitern abhéngig,

kC - Faktor — Isolationsabstand je nach Material,

| - Lange in Metern entlang des Luftanschlusses oder der Abflussleitung von dem
Punkt, an dem der Isolationsabstand berticksichtigt wird, bis zum Punkt der
néchsten Ausgleichverbindung

und gemaB PN-EN 62305-3:2011.

I KENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung der Anlage erméglicht eine einfache
Identifizierung ihrer Komponenten.

Die Kennzeichnung der Art der Stromversorgung der Anlagen ist
bei den Feuerldsch- und Rettungsaktionen besonders wichtig.
Rettungsdienste miissen dariiber informiert werden, dass das
Gebaude mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist, damit sie
sich richtig auf die Aktion vorbereiten konnten.



Premium 72
JBG2-GF72SBF

Standard 60
JBG2-MF60SBF

Rainbow 72

JBG2-MF72BGN (BIPV)

Window Std 72
JBG2-MF72BGF

Sky Std 72
JBG2-MF72BGN

Window Std 60
JBG2-MF60BGF

Sky Std 60
JBG2-MF60BGN

View 40
JBG2-PF72SGF
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Wymiary
Dimensions
Abmessungen
[mm]

1990 x 1001 x 38

1654 x 989 x 38

1986 x 983 x 24

1993 x 989 x 42

1987 x 983 x 26

1676 x 989 x 42

1670 x 983 x 26

1685 x 989 x 38
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobéw moga zmieniac sie bez uprzedzenia.

The manufacturer reserves the right to make changes at any time product characteristics. Product parameters may change without notice.
Der Hersteller behélt sich das Recht vor, die Produkteigenschaften jederzeit zu &ndern. Produktparameter kdnnen sich ohne vorherige Ankiindigung éndern.
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Puszka podtaczeniowa / J-Box

Solar Glass

Encapsulant EVA

Encapsulant POE
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Solar cells

Encapsulant EVA

Encapsulant POE

Backsheet

Solar Glass
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Scheibe
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Rahmen

J-Box
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